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TRANSKRANIYAL DOGRU AKIM
STIMULASYON CIHAZI

Teknik Alan

Bu bulus, beyin felci, epilepsi, parkinson vb. gibi norolojik hastaliklari olan kisilerin
tedavisinde kullaniimak Gzere gelistirilmis transkraniyel dogru akim stimulasyon cihazi ile
ilgilidir.

Ozet

Transkraniyal dogru akim stimulasyonu (tDAS) klinikte tedavi amagh kullaniimaktadir. Bu
stimulasyonu saglayan cihaz parkinson, beyin felci, epilepsi, alzhemeir gibi nérolojik
hastaliklarin preklinik arastirmalari icin siklikla tercih edilmektedir. Ozellikle 2008 yilindan
itibaren deneysel calismalardaki Gnemi artmistir.

Cihazin gosterge panelinde sadece input akim degeri gosterilmektedir. Oysa en az input
akim degeri kadar beyin uyariminda output akim degeri 6nem arz etmektedir. Ayrica
beyindeki membran potansiyeli degisikliginde etkin rol oynayan asil parametre voltaj
degisimi ve beyindeki diren¢ degerleridir. Mevcut tDAS cihazlarinda uyari esnasinda bu
degerler gosterilmemektedir.

Yukaridaki maddelerde belirtilen 6zellikleri dahilinde bulusumuz, beyindeki néronlarin
uyariminda énemli rol oynayan voltaj degisimini ve direnc degerlerini hassas olarak dlgen
ve tedavide kullanilan uyarimin korteksdeki etkinligi hakkinda direkt bilgi veren bir cihaz
ile ilgilidir. Bulusumuz ile tedavi amacli tDAS uyariminin serebral korteksdeki akim, voltaj
ve direng degisimleri degerlendirilmekte ve tedavi esnasinda degisen bu degerler strekli
geri besleme mekanizmasiile kontrol edilerek uyarim sabit tutulmaktadir.

Avantajlar

e Sunmus oldugumuz bulusumuz, beyindeki néronlarin uyariminda énemli rol
oynayan voltaj degisimini ve direng degerlerini hassas olarak dlgecek ve tedavide
kullanilan uyarimin korteksdeki etkinligi hakkinda direkt bilgi vermis olacaktir.

* Tedavi amagli tDAS uyariminin serebral korteksdeki akim, voltaj ve direng
degisimleri degerlendirilecek ve tedavi esnasinda degisen bu degerler strekli
feedback mekanizmasi ile kontrol edilerek uyarim sabit tutulacaktir.
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